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L es mémoires vives dynamiques

synchrones

0 L’architecture pipeline

0 LaSDR (Sngle Data Rate) SDRAM
0 LaDDR (Double Data Rate) SDRAM
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Rappd : Leregistre de mémorisation
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Fonctionnement en pipeline (Ssynchrone)
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L e fonctionnement en pipeline d’ une lecture
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N
LaSDRAM version SDR

0 Echantillonnage des données
sur |e front montant de |I'horloge

0 Sorties validées sur ce méme front positif
0 Une transaction d’ E/S a chague période d'horloge
0 Fonctionnement interne en pipeline

Philippe Darche 6 IUT Paris Descartes



_— I
Chronogrammes d’ une lecture

en moderafale d une SDRAM
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Chronogrammes d’ une écriture

en moderafale d une SDRAM
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| nterfaces externes

d’ une DRAM et d une SDRAM
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L es transferts synchrones
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Perspective de croissance des débits de la SDRAM
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L es mémoires vives dynamiques

a communication par paguets

0 Problemes d'intégrité du signal du sous-ensemble
mémoire

0 Interfaces de communication par paguets

0O Les mémoires revolutionnaires :

m DRAM ainterface Rambus ou Rambus DRAM
(RDRAM)

0 LaSLDRAM (Synchronous-Link DRAM)
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Transactions avec une RDRAM

horloge

bus d'information requéte de lecture

données lues
bus de contrdle

AR

bus d'information requéte d'acriture
bus de contrdle

données 3 écrire
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Conclusion

0 Lemode rafale est adapte pour un fonctionnement
de type cache

0 Lemode synchrone permet un fonctionnement plus
rapide que le mode asynchrone

0 Lacommunication par paquet est |’ approche
actuelle la plus rapide
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